Telefunken Transistor BC198 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BC198

30V /100mA
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Telefunken Transistor BC198 Datasheet

BC 129-BC 130-BC 131-BC 197-BC 198 -BC 199

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir NF-Vor- und
Treiberstufen. BC 131 und BC 199 besonders fiir rauscharme Vor-
stufen. Der Transistor BC 198 ist komplementér zu BC 196.

Silicon NPN epitaxial planar transistors for AF input stages and
driver stages. BC 131 and BC 199 especially for low noise input stages.
The transistor BC 198 is complementary to BC 196.

Abmessungen - Dimensions
MaBe inmm - M 2:1
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Alle Anschlusse vom Gehduse isoliert
All terminals are insulated from case

—

i |
nr | -1
ﬁo L:'_q. ---—4\.|—--]I

.

I

- A T3 —

BC 129, BC 130, BC 131 BC 197, BC 198, BC 199
Normgehause Kunststoffgehduse
DIN 18 A 3 TOM 23
JEDEC TO 18 Gewicht - Weight

max. 001 g

BC129 BC130 BC131
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings BC 197 BC 198 BC 199

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo S0 30 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceno 45 20 20 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 6 5 5 ')
Kollektorstrom Ic 100 100 100 mA,
Kollektorspitzenstrom oM 200 200 200 mA,
Gesamiverlustleistung
tamp = 45°C BC129,BC130,BC131 Py, 135 mW
BC197,BC 198,BC199 Py, 1) 50 mw
Sperrschichttemperatur
BC 129,BC130,BC 131 tj 175 “C
BC197,BC198,BC 199 tj 125 “c
Lagerungstemperatur
BC129,BC 130,BC 131 tﬁtg -55..+175 °C
BC197,BC198,BC199 tgg ~55._+125 °C

L} In einem vergossenan Modul wird die zulissiga Warlustieistung groder und mull von Fall zu Fall bestimmit werden.
In a sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked.
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Telefunken Transistor BC198 Datasheet

BC 129-BC 130-BC 131-BC 197 - BC 198 -BC 199

? TER R Tha
Piot
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Min. Typ. Max.
Warmewiderstande - Thermal resistances e

Sperrschicht-Umgebung
BC129,BC130,BC 131 ch.lA 250 *C/wW
BC 197,BC198,BC199 Ry a 1600 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur tgq, = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg = 20V, tgmp = 150°C

BC129,BC130,BC131 Ippp 15  pA
Ucg = 20V, tgmp = 125°C
BC197,BC198,BC199 I~ 5 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic = 2mA BC129,BC197 UpgRriceo?! 45 v
BC130,BC131,BC198,BC199 UpRrcepo! 20 W
Kollektor-Sattigungsspannung
I = 10mA, lg = 0,5mA UrEesat 90 250 mVv
Il =100mA,lg = 5 mA Urcegat Y 200 my
Basis-Emitterspannung
Ucg = 5V.Ig = 2mA Uge 620 700 mv

1) 11'3' = 001, tp = 0.3ms
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Telefunken Transistor BC198

Datasheet

BC 129:BC 130-BC 131-BC 197-BC 198 -BC 199

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ugg = 5V, I = 10 pA
Gruppe A: BC129,BC 130
BC 197,BC 198
Gruppe B: BC 129, BC 130,BC 131
BC 197,BC 198, BC 199
Gruppe C: BC 130,BC 131
BC 198,BC 199
Ucg = 5V, Ig = 2mA
Gruppe A : BC 129,BC 130
BC 187,BC 198
Gruppe B: BC 129, BC 130,BC 131
BC 197,BC 198,BC 199
Gruppe C: BC 130,BC 131
BC 198,BC 199

Min.

hFE
hrg 40

heg 100

hrE
hFE

hrE

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur typp, = 25°C

Transitfrequenz
Upg = 5V, g 05mAf = 30MHz
Ueg = 5V Ip = 10 mA, T = 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg = 5V, f = 1MHz
Rauschmal
Upg = 5V, lp = 200 uA, R = 2kQ,
f = 1kHz, Af = 200Hz
BC 129,BC 130,BC 197,BC 198
BC131,BC 199
Ucg = 5V.Ig = 200 pA, Rg = 2kQ,
f = 30Hz..15kHz BC 131,BC 199
kKurzschluB-Stromverstarkung
Upg = 5V.lp = 2mA, f = 1kHz
Gruppe A: BC129,BC 130
BC197,BC 198
Gruppe B: BC 129,BC 130,BC 131
BC 197,BC 198,BC 199
Gruppe C: BC 130,BC 131
BC 198,BC 199

hte 125
hte 240

g 450

Typ.

150

270

180

290

520

as

300

4.5

220

330

600
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Max.

10

280

500

900

MHz
MHz

pF

dB
dB

dB



Telefunken Transistor BC198 Datasheet

BC 129-BC 130-BC 131-BC 197-BC 198-BC 199

Min. Typ. Max.
Vierpol KenngriBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur gy = 25°C
Emitterschaltung,

Ugg = 5V.Ig = 2mA, f = 1kHz
Kurzschlug-Eingangswiderstand

Gruppe A  hjg 16 27 45

Gruppe B hjg 3.2 45 85

Gruppe C  hjg 5] 87 15
Leerlauf-Spannungsrickwirkung

Gruppe A hgo 15-1074

Gruppe B h,o 2-10-4

Gruppe C  hge 3-10-4
Leerlauf-Ausgangsleitwert

Gruppe A hgg 18

Gruppe B hpg 30

Gruppe C  hpg &0
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